
Stammdaten

Fondsname H1 Flexible Top
Select  

ISIN DE000A1CXUZ9 

Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Hanseatische
Investment-
GmbH 

Fondswährung EUR 

Auflagedatum 31. Mai 2012 

laufende Kosten
nach KID

3,46 % 

Anlageziel
 
Der H1 Flexible Top Select ist ein vermögensverwaltender Dachfonds, der
international in alle Anlageklassen investieren kann. Anlageziele sind ein
langfristig angemessener Wertzuwachs unabhängig von der jeweiligen
Marktphase und die Begrenzung ungünstiger Marktschwankungen. Nach
dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement über
eine flexible und dynamische Vermögensallokation mindestens 70 % des
Fondsvermögens in international ausgezeichnete Misch- und Multi Asset
Fonds. Darüber hinaus beinhaltet der Fonds dynamische Satelliteninvest-
ments, um an der Entwicklung schnell wachsender und trendstarker Zu-
kunftsmärkte zu partizipieren

Wertentwicklung (29.04.2025)
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

100 %

120 %

140 %

160 %

Risikoklasse

1 2 3 4 5 6 7
 

Vermögensaufteilung

n Fonds 98,23 %
n Kasse 0,95 %
n Aktien 0,82 %

Kennzahlen

  1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,10 % 10,14 %
Sharpe Ratio -0,34 % -0,28 %

Performance

  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds -0,67 % -0,89 % 35,21 %
Fonds p.a. -0,67 % -0,30 % 6,21 %

Top-Positionen
Heptagon Driehaus US
Micro Cap Equity Fund -
Class I (USD)

5,20 %

Trigon - New Europe Fund
D EUR 5,10 %

Heptagon Driehaus US
Small Cap Equity Fund - C
(USD)

4,88 %

DWS Concept Platow SIC 4,29 %

Larrain Vial Asset Man.
SICAV - Small & Mid Cap
Latin American Equity Fund
I Cap

4,25 %

Regionen
Luxemburg 48,66 %

Irland 26,94 %

Deutschland 11,86 %

Liechtenstein 6,57 %

Finnland 4,20 %

Sektorengewichtung
Weitere Anteile 99,18 %

Finanzdienstleister 0,82 %

Rechtliche Hinweise
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsun-
terlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halb-
jahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

H1 Flexible Top Select
Stand: 29.04.2025
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